ISOVOLTINE P1

Dau cach dién

D&u cach dién géc khoang cé chira chat chéng oxi héa véi ham lwong nhé

Ung Dung

DAu cach dién

ISOVOLTINE P1 la loai diu céch dién gbc khoang c6 chira ham lwgng nhé chét chéng
oxi héa danh cho may bién thé&, bd chuyén mach, bd ngét dién tw dong, thiét bj han va
céc thiét bj dién co dién thé cao

Pic Piém Ky Thuat

CéAc tiéu chuan quéc té e IEC 60296: 2012- Chat chéng oxi héa ham lwong nhé
e BS 148 loai IA

e KSC 2301

e JIS C 2320 Loai 1, IA, lIA

e Thich hop v6i cac thiét bj cé yéu cau ASTM 3487 loai 1

U'u Piém

e Kha nang cach dién, hé sb cong suat va do b&n cach dién rat tét

e D6 nhét thap cho viéc lam mat hiéu qua

e Kha nang chdng 6xi hoa tét mang dén tudi tho lau dai

e Diém déng dac rat thap

o Tuyét dbi khdng cé tap chat nhw khi co thé hoa tan, nwéc, cac chat lo Itng.

e Khdng chira DBDS

¢ Khdéng chira PCB

Cac Pac Tinh Tiéu Biéu Phwong Phap Pon Vi ISOVOLTINE P1
Ti trong & 20 °C ISO 3675 glem® 0.825
D6 nhot dong hoc & 40 °C ISO 3104 mm?/s 7.70
Diém chép chay (Pensky Martens,céc kin) ISO 2719 °c 145
Diém déng dac ISO 3016 °c -45
Do axit IEC 62021-1 mgKOH/g <0.01
Ham lwong nwéc IEC 60814 ppm 17
Phu gia chéng oxi héa IEC 60666 % <0.08
An mon sun-phua DIN 51353 - Khéng an mon
Dién thé danh thing IEC 60156 kv > 30
DDF & 90°C IEC 60247 % <0.01
On dinh oxi hoa, 332 gi&r
-Can IEC 61125-C % <0.01
-Téng axit mgKOH/g 0.12

Céc théng s6 trén dai dién cho céc gia trj trung binh dung lam théng tin tham khao
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